
AGNIESZKA ZARĘBA
Agnieszka Zaręba urodziła się 16 sierpnia
1968 roku w Warszawie, gdzie ukończyła eks -
pery men  talną klasę o profilu matematycznym
w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Kle -
men ta Gottwalda (1987). W tym samym roku
roz po częła studia na Wydziale Elektroniki Po   -
litechniki Warszawskiej. Stopień magistra in ży -
niera uzyskała w 1993 roku, a doktora nauk
tech nicznych w 2005 roku. Od tego momentu
pełni funkcję kierownika Zespołu Labo ra to riów
Przyrządów Półprzewodnikowych i kierow ni -
ka dydaktycznego Zakładu Przyrządów Mi kro -
 elek tro niki i Nanoelektroniki.

Została dwukrotnie laureatką Nagrody Rek -
 tora Politechniki Warszawskiej: za osiąg nię cia
dydaktyczne (2004) oraz za osiągnię cia nau ko -
we (2008).

Jest autorką ponad 25 artykułów w czaso -
pis mach naukowych i publikacji na konfe ren -
cjach naukowych. Poświęcone są one mode lo -
waniu przyrządów półprzewodnikowych (kon -
densatorów i tranzystorów MOS, tranzystorów
bipolarnych).
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